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Transistor im Gleichgewicht 

 

Wenn alle Anschlüsse des Transis-
tors geerdet sind, ergibt sich die 
Ladungsverteilung und der Feldver-
lauf zweier Dioden in Gegenrich-
tung. 

 

Es kann aufgrund dieser Anord-
nung kein Strom zwischen Kollektor 
und Emitter fließen. 



 

 

Transistor im aktiven Betrieb 

 

Die Emittor-Basis-Diode wird in Vor-
wärtsrichtung betrieben, die Basis-
Kollektor-Diode in Rückwärtsrichtung. 

 

Durch Zufuhr/Abfuhr von Ladungsträ-
gern in der Basis kann ein nicht-
verschwindener Kollektor-Emittor-
Strom verursacht werden. 

 

Stromsteuerung im Transistor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch einen kleinen Basis-Strom kann ein großer  
Kollektor-Emitter-Strom gesteuert werden!



Der 1. Transistor 
 

William Shockley, John Bardeen, and Walter H. Brattain, 1948 
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Darlington-Schaltung 
für höhere Stromverstärkung 
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Figure 1. DC Current Gain
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Temperatur- und Kollektorstrom-Abhängigkeit
der Stromverstärkung



 

Bei angelegter Spannung 
FV  oder RV ergibt sich mit 

der intrinsischen Spann-
nung des Übergangs biV  
(built-in) eine veränderte 
Bandverbiegung. Diese 
führt zu elektrischer Lei-
tung bzw. Sperrung. 

Die Balance zwischen 
Drift- und Diffusionsströ-
men wird gestört. 

Insgesamt ergibt sich der 
Gesamtstrom (Shockley-
Gleichung) 
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